Uberblick

Das #### betreibt Forschung und Entwicklung zu siliziumbasierten Systemen, Hochstfrequenz-
Schaltungen und Technologien fiir die drahtlose und die Breitbandkommunikation. Die
Forschungsschwerpunkte des Institutssind auf volkswirtschaftlich relevante Themen
ausgerichtet, die ihre Anwendungen in der Telekommunikation, Halbleiter- und Autoindustrie,
Luft- und Raumfahrt, Medizin sowie Automatisierungstechnik finden. Das Institut hat sich zu
einem Kompetenzzentrum fiir Silizium-Germanium-Technologien entwickelt.

Die Leistungsfahigkeit des #### zeigt sich in den wissenschaftlichen Beitridgen auf den weltweit
fithrenden Fachkonferenzen, in der kontinuierlichen Erh6hung der Drittmitteleinnahmen und der
permanent steigenden Anzahl der internationalen Nutzer des Multiprojekt Wafer & Prototyping
Services. Bedeutsam fiir diesen Erfolg ist neben der herausragenden fachlichen Kompetenz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterauch die modernste technische Ausstattung des ####.

Das #### tibt eine wichtige Briickenfunktion zwischen den Hochschulen und der Industrieaus.
Besonders erfolgreich in dieser Zusammenarbeit sind die "Joint Labs" mit Universitdten und
Fachhochschulen aus der Region.

Sehen ist Glauben. Uberzeugen Sie sich vor Ort von unserer Leistungsfihigkeit — Sie sind
herzlich eingeladen!

Organisation

Das #### ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Als o6ffentliches Forschungsinstitut wird es
vom Land und der Regierung gefordert. Das #### beschiftigt 300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und forscht interdisziplindr und anwendungsorientiert auf den Gebieten
Hochleistungs-Mikroelektronik und Kommunikation, insbesondere in den Bereichen
Materialforschung, der Technologieentwicklung sowie des Schaltkreis- und System-Designs.

Unsere vier Forschungsprogramme:

Das #### arbeitet an vier eng miteinander verbundenen Forschungsprogrammen. Gemeinsames
Ziel ist die Entwicklung innovativer drahtloser Kommunikationstechnologien. Die
Forschungsprogrammedefinieren die Zielsetzungen fiir die kommenden zwei bis vier Jahre auf
allen Ebenen: Systementwicklung, Schaltkreisentwurf, Technologie und Materialforschung.

Drahtlose Systeme

In diesem Programm werden komplexe Systeme fiir die drahtlose Kommunikation in Form von
Prototypen und Anwendungen untersucht und entwickelt. Ziel sind Hardware-/Software-
Systemlosungen auf hochintegrierten Single-Chips. Der vertikale Forschungsansatz zeigt sich
auch in der Architektur der erarbeiteten Systeme. Im Wesentlichen wird die Wechselwirkung
zwischen verschiedenen Schichtenoptimiert und eine vertikale Migration semantischer Elemente
realisiert.

Hochfrequenz-Schaltkreise

In diesem Programm werden integrierte Millimeterwellen-Schaltkreise und Synthesizer,
Breitband-Mischsignal-
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ckelt und als Prototypenrealisiert.

Technologieplattform fiir drahtlose und Breitbandkommunikation

Im Programm "Technologieplatform fiir drahtlose und Breitbandkommunikation” werden
Technologien (insbesondere BiCMOS-Technologien) mit zusitzlichen Funktionen durch die
modulare Erweiterung von CMOS entwickelt. Die Schwerpunkte in diesem Programm sind
Technologien mit hoher Performance, Technologien fiir eingebettete Systeme sowie die
Sicherung des Zugriffsinterner und externer Designer auf die Technologien des ####.

Materialien fiir die Mikro- und Nanoelektronik

Im Forschungsprogramm “Materialien fir die Mikro und Nanoelektronik" wird zur
langerfristigen Sicherung der technologischen Innovationskraft des Institutes an der Integration
neuer funktioneller Modulkonzepte in moderne Silizium-BiCMOS-Technologiengearbeitet. Von
besonderer Bedeutung sind hierbei "More than Moore" - Ansdtze auf dem Gebiet kiinftiger
Terahertz- und Photonik-Anwendungen.
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#H### BBITIONHSIET HayYHBIC HCCIEIOBAHUS U Pa3pabOTKH B 00JIaCTH KpeMHHUEBbIX cuctem, CBY-
UHTETPalbHbIX CXEM M TEXHOJIOTMH s OECHpPOBOJIHBIX M IIUPOKOMOJIOCHBIX NPUMEHEHHH.
HccnenoBanust MHCTUTYTA COCPEIOTOUCHBI Ha PEJIEBAaHTHBIX NMpobiemMax OM3Heca, CBA3aHHBIX C
3ajjayaMM  TEJIEBU3MOHHOM,  MOJYNPOBOAHMKOBOM M aBTOMOOWJIBHOM  MHAYCTpHH,
ABUAKOCMHUYECKHX,  MEIULUHCKUX  TEXHOJOTMM W  aBTOMAaTU3alUu  IPOU3BOJICTBA.
[TpunHCTUTYTECO31aHIIEHTPKBATU (PUKALMUKPEMHU I -TepMaHUEBBIXTEXHOIOT .

CunbHble CTOPOHBI #### — yuyacTMe B BEAYIIMX MHUPOBBIX KOH(PEPEHLMSX, YCHEIIHOE MU
HEMpEPbIBHOE yBEIMYEHUE BHEIIHETO (UHAHCUPOBAHMS TIPU IIOCTOSHHOM pOCTE YHCIa
MEXyHapOJHBIX 3aKa34uMKOB YCIYr IO 3allyCKy ONBITHBIX oOpasuoB u Multi-ProjectWafer.
[ToMUMO HCKITIOYMTENBHON NPOQECcCHOHATBHON KOMIIETEHTHOCTH MEpcoHana ####, BaxHYIO
POJIb B JOCTH>KEHUM yCII€Xa UTPAeT COBPEMEHHOE TEXHOJIOTNYECKOe 000pyL10BaHHE.

HHH#H#  CIy)XUT CBSI3YIOIIMM 3BEHOM MEXAY HAyKOHl M NpOMBINUIEHHOCThI0. COBMECTHBIE
nabopaTopuy € yHMBEPCUTETaMM, MHCTUTYTaMU W KOJUIEA)KaMU PETMOHA JTOOMIIUCH OCOOBIX
YCIIEXOB B 3TOM OTHOILEHUMU.

Jly4dmie oawH pa3 yBUACTH, Ye€M CTO Pa3 yCIbINIaTh. BBl MOXETE MOCETUTh HAIll HHCTUTYT U
yOemuThCs B IPEUMYILECTBAX #### CBOUMU Tlla3aMHu.

Opranuzanus

#HiH  sensercs  uentpom  Accommarnu - Leibniz-Gemeinschaft.  3apeructpupoBan  kak
HEKOMMEpUECKasi OpraHM3alusi, MOAJepKUBaeMasi TOCYIapCTBEHHBIMH OpPTaHM3alUsMU U
denepanbHbIM IpaBUTENbCTBOM. B mHCcTUTyTe padoTaer 300 coTpynHukoB. #### mnpoBoauT
MEKIUCIUTUTMHAPHBIE — NPUKIATHBIE  HMCCIENOBaHMA B  00MacTh  BBICOKOI((EKTUBHOM
MHKpPOYJIEKTPOHHKA ¥ KOMMYHHMKAllMM, YacTHYHO, B 0OJacTH MaTepualoBEJCHUS,
TEXHOJIOTUYECKUX UCCIIEAOBAHMUH, CXEMOTEXHUKH U CHCTEMOTEXHUKH.

I‘IeTI)Ipe HaIIMX UCCJIeA0BaATC/IbCKHUX MPOrPpaMMBbI.

#### paboTtaer ¢ YeThIPbMS JOJITOCPOYHBIMU MTPOrpPaMMaMU UCCIIEI0BAaHUM, TECHO CBA3aHHBIMU
Mexay coboi. Mx oOmas wmenb — pa3BuTHE OECHPOBOJHBIX TEXHOJIOTHH  CBSI3M.
HccnenoBaTenbCkue MpOrpaMMbl ONPEJEIISIOT OCHOBHBIE LIENHM HA CIEAYIOIIME HECKOJIBKO JIET
Ha BCEX YPOBHIX: CHCTEMOTEXHHYECKOM, CXEMOTEXHHYECKOM, TEXHOJIOIMYECKOM U
MaTepHaIOBETIECKOM.

becnpoBogHbIEe CUCTEMBI

OTO0 mporpaMma HCCIIEIOBaHUS KOMIUIEKCHBIX CHCTeM OeCHpOBOJAHON CBSI3M B KadecTBe
OTBITHBIX OOPAa3lOB B IENAX MOHMCKA MPOTPAMMHBIX W allapaTHBIX PEHIEHWH Ha €IMHUYHBIX
KpUCTAJUIaX C BBICOKOM CTENEHbIO HUHTEerpanuu. IIpakTukyercs NHOYpOBHEBBIM MOAXOA K
UCCIIEIOBAaHUSIM HaXOJIUT OTPaKeHHE B apXUTEKType pa3padareiBaeMbix cucteM. Ilo cytu nena,
OpPraHM30BaHO MEXXYPOBHEBOE B3aUMOJCHCTBHE M NPOUCXOJIUT BEPTHUKAIBHOE MEPEMEIICHHE
CEMaHTUYECKUX DJIEMEHTOB.



CBY-cxeMbl

Ota nporpamma oObenuHseT MHTErpanbHpie CBY-cXeMbl U CHHTE3aTOphl, pa3padaThIBalOTCS H
BHE/IPSIOTCSI B IPOM3BOJCTBO B KAayeCTBE MPOTOTHIIOB IIHPOKOIIOIOCHBIE HU(PPOAHATIOTOBbIC
CXEMBI U CXEMBI CO CBEPXHU3KHM SHEPrONOTPEOICHUEM.

TexHO/JI0rUU IIAPOKOIMOJIOCHBIX U 6eCl'lpOB0,Z[HbIX cxXeM

Henp Hameit nporpamMmmbi«TexHONIOrHH OECIIPOBOIHBIX U IMIHPOKOMOIOCHBIX CXEM» — Pa3BUTHE
JIOTTOJTHUTEIBHBIX TEXHOJIOTHH ¢ HOBBIMH (GyHKIusMHU(ocobeHHO, TexHoioruii BICMOS), B
pamkax wmoxynbHOro pacmupenus CMOS-texnonoruit. OCHOBHOW TYHKT WPOTPaAMMBI —
TEXHOJIOTHH BBICOKOIPOM3BOJAUTEIBHBIX CXEM, BCTPAWBAEMBIX CHCTEM, M IPEIOCTaBICHHE
JOCTYyTa K TEXHOJIOTUYECKOM MH(OPMAIIUY JJIsI BHEIITHETO U BHYTPEHHETO IPOSKTUPOBAHUS.

MI/IKpO- A HAHOJJICKTPOHHbIC MaTEepPHaAJIbl

lenp Hameln mnporpaMMbl «MHKpPO -M HAHOZJIEKTPOHHBIE MAaTEPHUANBI»  JTOJTOCPOYHBIE
TEXHOJIOTUYECKNE HWHHOBAlMM MYTEM BHEIPEHUS HOBBIX MaTepuasioB U NpuOOpPOB B
coBpeMeHHble kpemHHeBble BICMOS-texnomorun. Oco0oe 3HavYeHHE WMMEET TOAXO[
"MorethanMoore™ mis Oyaynmx TeparepiueBbix U GOTOHHBIX PUMEHCHHUH .



